1985

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

1 1
| B |
'\* \I * MINISTERE DE UENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ﬁ

UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF M’SILA

dluuoll - Lalungs 2030 daoly
Université Mohamed Boudiaf - M'sila

Module : Simulation des composants semiconducteurs

Structuration et planification du cours
« Simulation des composants semiconducteurs »

En vue d’un enseignement hybride au profit des étudiants
de 2me année Master, Spécialité : Microélectronique

Responsable du module: Dr. Moufdi HADJAB

Année universitaire: 2024/2025



1985

PLAN DE MODULE T

rsité Mohamed Boudiaf - M’si

FICHE TECHNIQUE DU MODULE

OBJECTIF DE L'ENSEIGNEMENT

MISE EN LIGNE DE COURS

LA CARTE CONCEPTUELLE DU MODULE

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES



1985

FICHE TECHNIQUE

Enseignant de la matiere : Dr. Hadjab Moufdi
Contact : moufdi.hadjab@univ-msila.dz

Niveau: 2'°M année Master

Filiere: Electronique / Spécialité: Microélectronique

= Semestre : 3'°Me semestre

= Unité d’enseignement: UEM 2.1

= Matiere : Simulation des composants semiconducteurs

= Coefficient : 02

= Crédit: 03

= Volume Horaire Global (VHG): 37.5h

= Volume Horaire de travail requis /semaine : (Cours 1.5 h, TP: 1.00 h)

* Mode d’évaluation : 60 % Examen, 40% Controle Continu (TP)
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P 7

Université Mohamed Boudiaf - Msila

Domaine:  Sciences et Technologies Filiére:  electronique Spécialité:  Microélectronique
Dipléme préparé: Master (Professionnel)
Unite d'enseignement (U.E} Matiere(s) constitutive(s) de l'unite d'enseignement
Nature Code Ue Crédits | Coef| Moy | Crédits | Sess Initul&(s) crides | Coef| Moy [creds|  Sess
UEF | AooFoomim s3 w0 |so| sz M N Techniques et systémes photovoltaiques 6.0 | 30| 0340 | 0D N
B Coneeption des Cl analogiquesinumériques CMOS 40| 20| 1040 | 4D N
UEF | AopeoomIM S3 i |ao| 1120 . . Optoélectroniques et circuits electroniques associés 40 | 20| 1140 | 4D N
- ' Physinua des composants samicanductaurs 3 40 | 20 1180 | 4.0 M
Simulstion des composants SC 30| 20| 1385 | 3D N
vEM | Acavoooim sa w |50l 1208 - N TP Conception des Cl analogiques / numeériques CMOS 20 (10| 1300 | 2D N
- ' TP Technigques et Systémes photovoltaigues 20 (10| oepoD | 0D N
TP Optodlectronique 20|10 1500 | 20 N
Biomatériaux 1.0 1.0 1200 | 1.0 N
UED | ADDDODOTM_S2 02 | 20f 1378 0 N | Matenial pour [eleciranique 1.0 [ 10| 15580 | 1.0 N
UET | ADDTOODMM_S3 M 1.0 | 05D 0o M | Recherche documentaire et conception de mémaire 1.0 10| 0850 | 0.0 N
Woyenne du Semestre 3 © 10.51 Crédits du Semestre 3 : 30 Session: N
Stage en Entreprise 60| 40| 17,00 | 60 N
Séminaires 30| 20| 1700 | 3D N
UEM | ADOMOOOIM_S4 30 (170 1700 30 M Encadrement 20| 20| 7o | 20 N
Travail Personnel 18.0| 80| 17,00 [18.0 N
Waoyenne du Semesire 4 - 17.0 Credits du Semestre 4 : 30 Session: N
Moyenne 13,76 Décision:  Admis{e) {session normale) N: Session Normale R: Session Rattrapage

Total des crédits cumulés pour I'année:

60

Total des crédits cumulés dans le cursus: 120

Simulation des composants SC

Le chet de departement

TP Conception des Cl analogiques { numerigues CMOS

TP Technigues et Systemes photovoltaigues
TP Optloelectronique

——



OBIJECTIF DE 'ENSEIGNEMENT

W

L'étudiant étre capable de:

Modéliser (modélisation)

Simuler (simulation) des composants et des
fonctions électroniques;

Avec des langages et des outils de description et de

simulation de haut niveau.
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/ » Qu’est ce que ca veut dire les mots: modéliser, \
simuler, modélisation, simulation mixte ?
* Qu’elles sont les différents outils de description, de
modeélisation et de simulation digital et analogique ?
« Pourquoi la simulation et la modélisation ?
* Quelle est l'utilité de la modélisation et de la
simulation ?
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MISE EN LIGNE DE COURS

2; Cette section présente une expérience de conception,
scénarisation et mise en ligne de cours Simulation des
composants semiconducteurs

La version scénarisée de ce cours a eté mise sur la plateforme
Moodle de l'université de M’'Sila (Voir Figure suivante).

Accueil Q #FRANCAIS (FR) v  Vous étes connecté anonymementConnexion

o

A
i~
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Elearning -Université de M'sila
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Accuell Tableau de bord Mes cours Administration du site

—
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» 1st year Common Base (ST)
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» Department of Electrical Engineering

» Department of Civil Engineering

» DNenartment of Mechanical Engineering

Tout déplier
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Accuell Tableau de bord Mes cours Administration du site
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University of M'sila
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Accueil Tableau de bord Mes cours Administration du site

Faculty of Technology / Department of Electronics / 2eme année Master s |
Rechercher des cours Q MORE ~
Tout déplier
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» Systémes des telecommunications
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Accueil Tableau de bord Mes cours Administration du site

Faculty of Technology / Department of Electronics / 2eme année Master / Micro-electronique

Rechercher des cours Q MORE ~
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Contact avec le chef de spécialité Microélectronique ( Dr. BOURAS Mounir ) % i
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TP Simulation des composants a semi-conducteurs & ¥ :o
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Accueil Tableaudebord Mescours  Administration du site Qoo @ v Edit mode (JP
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Cours Paramétres Participants Notes Rapports More
v Preface Tout replier
v Section 1
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LA CARTE CONCEPTUELLE DU MODULE

Chapitre 1. Modélisation et simulation des systemes
analogiques et mixtes Chapitre 2. Simulation analogiques
Methodologie de conception, des circuits électroniques

Représentation d'un systéeme dans un environnement informatique,

Simulation des composants

semiconducteurs
(Cours)

Chapitre 3. Les langages _ Chapltre 4, Chapitre 5. Etudes de
de description des Developpement de cas.
systémes mixtes _, modeles.
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LA CARTE CONCEPTUELLE DU MODULE

technologiques (diffusion, implantation ionique ;

TP 1. Simulation des différentes étapes
oxydation ;etc. ;) sous Silvaco

-

TP 2. Simulation de quelques composants de
base (Diode ;TMOS ; LOCOS MOS sous Silvaco )

Simulation Y,
des

composants | .
semiconducte TP 3. Simulation des cellules

solaires a I'aide de AMPS-1D,
PC1D ou SCAPS

urs

(TP)
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